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1. Příprava objemových polovodičových monokrystalů. (1. přednáška) 
Vysvětlení základních principů růstových metod. Parametry vlastnosti a důvody omezení krystalografické dokonalosti 
těchto krystalů. 
 
2. Epitaxni růst vrstev a struktur. (2.-4. přednáška) 
Principy, fáze a typy růstu. Druhy epitaxí - epitaxe z pevné, kapalné a plynné fáze, jednotlivé varianty. Epitaxní růst z 
hlediska materiálového. 
 
3. Epitaxní techniky pro přípravu polovodičových nanostruktur. (5.-7. přednáška) 
Základní metody jsou Epiataxe z molekulárních svazků (Molecular Beam Epitaxy - MBE) a Plynná epitaxe z 
organokovových sloučenin (MetalOrganic Vapour Phase Epitaxy - MOVPE). Podrobný popis obou technik, srovnání, 
rozdíly, omezení, aplikační oblasti, parametry vybraných struktur. Růst QW, QWr, QD a kaskádových struktur. Stručná 
historie vývoje obou technologií. 
 
4. Charakterizační "in situ" techniky. (8, 9. přednáška) 
Popis metod optických, strukturních, elektronových a ostatních. Uplatnění těchto metod při růstu heterostruktur a 
nanostruktur. Omezení daná použitím "při růstu". 
 
5. Podpůrné technologické techniky. (10. přednáška) 
Litografie, difuse; napařování a slévání kontaktů; dielektrické vrstvy; pájení; pouzdření;  
 
6. Příklady využití nanostruktur a heterostruktur v polovodičových zdrojích záření. (11.-14. přednáška) 
Nanostruktury v aktivní oblasti LED, laserů (LD, a SOA, jaké fundamentální změny a zlepšení parametrů mohou přinést.
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